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１．ファイルの説明 

ファイル 説明 

MERL_D.tar Cadance IC6 用ディジタル要素回路ライブラリ 

 

２．概要 

フルカスタム用の基本論理ゲートのライブラリで、遅延補正された逆相クロック発生器とノンオー

バラップクロック発生器を含みます。ドライブ力はW/L = 10, W/L = 20 の 2種類用意されています。

全て、13.5um の高さに統一されています。 

 

３．仕様 

(1) DIFF_CLK02 

遅延補正した逆相クロック生成回路です。DFF01 に使用できます。 

 

(2) NOV_CLK02 

ノンオーバラップの逆相クロックです。ダイナミックコンパレータや SC 回路に使用できます。 

 

(3) SW01, SW02 

CMOS スイッチ（トランスミッションゲート）です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 状態のチャネルコンダクタンス（650 @ 1.15V） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OFF 状態のチャネルコンダクタンス(500G @0.9V) 

 

遅延時間とサンプル電圧誤差 

CL (F) Delay Time (s) Clock Feed-through Error (V) 

100f 52.5p 21,56m 



200f 96.3p 11.3m 

300f 143.8p 7.66m 

400f 190.8p 5.78m 

500f 236.2p 4.66m 

 

(4) DFF01 

CMOS スイッチ型の DFF です。 

過渡応答特性 

Tsetup (s) Thold (s) tdr (s) tdf (s) 

64.5p 0 173p 124p 

CL = 100fF, Set/Clear Pulse Width = 100ps 

 

(5) INV01, INV02 

NOT ゲート（インバータ）です。 

 

DC 特性 

VM (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) 

0.895 0.742 1.04 0.109 1.67 

 

遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 100.8p 

200f 181.5p 

300f 264.8p 

400f 344.3p 

500f 424.6p 

 

(6) INV_SDTRG01, INV_SDTRG02 

シュミットトリガインバータです。 

DC 特性 

VPHL (V) VPLH (V) 

0.640 1.17 

 

遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 164p 

200f 216p 

300f 267p 



400f 319p 

500f 372p 

 

(7) NAND01, NAND02 

2 入力 NAND ゲートです。 

DC 特性 (IN1 = IN2) 

VM (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) 

0.882 0.743 1.03 0.104 1.68 

 

   遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 50p 

200f 80p 

300f 110p 

400f 140p 

500f 170p 

 

(8) NOR01, NOR02 

2 入力 NOR ゲートです。 

DC 特性 (IN1 = IN2) 

VM (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) 

0.884 0.752 1.02 0.095 1.66 

 

遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 86.4p 

200f 130p 

300f 171p 

400f 210p 

500f 252p 

 

(9) AOI3_01, AOI3_02 

3 入力 1 段の AND-NOR ゲート（複合ゲート）です。 

 

(10) AOI4_01, AOI4_02 

4 入力 1 段の AND-NOR ゲート（複合ゲート）です。 

 

(11) OAI3_01, OAI3_02 



3 入力 1 段の OR-NAND ゲート（複合ゲート）です。 

 

(12) OAI4_01, OAI4_02 

4 入力 1 段の OR-NAND ゲート（複合ゲート）です。 

 

(13) EXOR01, EXOR02 

2 段構成の 2 入力 EX-OR です。 

DC 特性 (IN2 = L) 

VM (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) 

0.887 0.864 0.966 4.87m 1.79 

 

遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 149p 

200f 203p 

300f 258p 

400f 313p 

500f 370p 

 

(14) EXNOR01, EXNOR02 

2 段構成の 2 入力 EX-NOR です。 

DC 特性 (IN2 = H) 

VM (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) 

0.885 0.865 0.968 76.8m 1.80 

 

遅延時間 

CL (F) Delay Time (s) 

100f 145p 

200f 200p 

300f 257p 

400f 309p 

500f 367p 

 


